






































专利名称(译) 薄膜晶体管元件基板，制造基板的方法，以及包括该薄膜晶体管元件基板的有机EL显示装置
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

本公开的薄膜晶体管元件基板包括覆盖栅极绝缘层和栅电极的第一防潮
层，覆盖除了连接到源电极的接触区域的连接部分之外的氧化物半导体
层的接触区域。接触区域的连接部分连接到漏电极，并覆盖其上没有设
置氧化物半导体层的基板的表面。第一防潮层包括金属氧化物并且通过
原子层沉积形成。通过原子层沉积形成的第一防潮层与一对接触区域接
触。
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